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 ( براءة اختراع 91)

 ::58     ( رقم البراءة  :99)
 

  H01L31/073(التصنيف الذولي: 19)
 
 

 8    المحلي :(التصنيف 11)

 ( اسم المخترع وعنىانه:21) 
 د. يشٔس عهٙ عبٕد ٚبعٍٛ

/ ْٛئت انبغذ انعهًٙ/يشكض بغٕد ٔصاسة انخعهٛى انعبنٙ ٔانبغذ انعهًٙ

 ٔحكُهٕصٛب انبٛئّ ٔانًٛبِ ٔانطبقبث انًخضذدِ

 د. إخلاص ًْٛى شلالأ.و. 

 انفٛضٚبء/قغى صبيعت بغذاد /كهٛت انخشبّٛ نهعهٕو انظشفّ ابٍ انٓٛزى

 د. فلاط ابشاْٛى يظطفٗ

/ ْٛئت انبغذ انعهًٙ /يشكض ٔصاسة انخعهٛى انعبنٙ ٔانبغذ انعهًٙ

 بغٕد ٔحكُهٕصٛب انبٛئّ ٔانًٛبِ ٔانطبقبث انًخضذدِ

                                                        الاء طببط عغٍو. 

/ربَٕٚت انكشػ الأنٗ بغذاد خشبٛتانعبيت نًذٚشٚت انٔصاسة انخشبّٛ /

 انًٕعٕعت انعهًٛت نهًخفٕقبث

 اعًذ عبطٙ عًذس.فٛضٚبٍٔٚٛ اقذو. 

/ ْٛئت انبغذ انعهًٙ /يشكض  ٔصاسة انخعهٛى انعبنٙ ٔانبغذ انعهًٙ

 بغٕد انخطبٛقبث انظُبعّٛ ٔحكُهٕصٛب انًٕاد
 

 

 

 

 

 (  اسم صاحب البراءة وعنىانه :27) 
 %5:ْٛئت انبغذ انعهًٙ /ٔصاسة انخعهٛى انعبنٙ ٔانبغذ انعهًٙ

 %:7                                     د. إخلاص ًْٛى شلالأ.و. 

 %:7                                           الاء طببط عغٍو. 
 

 
 

 (اسم الىكيل وعنىانه :  27)
 

 96/7577;:   ( رقم طلب البراءة  19)

 

 85/65/7577  : ( تاريخ التـــقذيم    11)

 

 65/7579/;   :     (تاريخ المنــــــح71)

 ( الاسبقيت :  73) 

 -الـــــرقم :     

 
 -التاريخ :     

 

 -البـــــلذ :    

ٔأشببِ  NiPcTsحظُٛع خهٛت شًغٛت ْضُٛت يٍ أشببِ يٕطلاث عضٕٚت َبَٕٚت     :(عنىان الاختراع17)

 CdSيٕطلاث 

 ( الملخص :12)
 عُذ دسصت عشاسة (nm 50±200)ٔبغًك (NiPcTs)ٔحشعٛب اغشٛت نشبّ انًٕطم انعضٕ٘) َٛكم فزبنٕعٛبَُٛخخشاعهفَٕٛك سببعٙ عبيض انكبشٚخٛك سببعٙ ايلاط انظٕدٕٚو فٙ ْزِ انذساعت حى حغضٛش

70°C ٔاغشٛت  شبّ انًٕطم غٛش انعضٕ٘ كبشٚخٛذ انكبديٕٛوCdS   انًغضش بطشٚقخٍٛ يٍ يغهٕل كهٕسٚذ انكبديٕٛو CdCl2ٔيغهٕل خلاث انكبديٕٛو   ٔانزبٕٚسٚبCd(COOH)3 ( 150ٔانزبٕٚسٚب ٔبغًك 

nm ) ٔبذسصتعشاسة°C (200( ٔ ببعخخذاو حقُٛت انطلاء انبشيٙ عهٗ قٕاعذ يٍ انضصبس )FTOنذساعت انخظبئض انخشكٛبٛت ٔانبظشٚت ٔانكٓشببئٛت ) .  كًب حى حظُٛع عخت ًَبرس يٍ انخلاٚب انشًغٛت انٓضُٛت

( كًب فٙ انًفشق انٓضُٛٙ Layer by Layerبطشٚقت انطلاء انبشيٙ ببعخخذاو حقُٛت انطبقبث انًخبنٛت )  FTOعهٗ قٕاعذ   NiPcTs/CdS (BHJ)هٛظ انًفشق انًخغبٚشانعضٕ٘ ٔالاعضٕ٘يٍ حشعٛب خ

(FTO/PEDOT:PSS/BHJ/Al ُٙٛٔحى حظُٛع انًفشق انٓض )FTO/CdS/NiPcTs/Al)( بخقُٛت انطبقبث انظفبئغٛت ,) (Sandwich( ٔاٚضب اعخخذاو حقُٛت انطبقبث انزُبئٛتBy layer  فٙ حشعٛب )

(  فقذ بُٛج اٌ صًٛع الاغشٛت انًغضشة راث حضبَظ صٛذ َٔبَٕٚت انخشكٛب.ٔكبٌ SEM. َخبئش حقُٛت انًضٓش الانكخشَٔٙ انًبعظ ) (50nm±200)ٔبغًك  (.FTO/CdS/NiPcTs/FTOانًفشق انٓضُٛٙ )

                             انًذٖ انغشاس٘ (عببسة عٍ اَببٛب َبَٕٚت يخضبَغت. يٍ َخبئش انقٛبعبث انكٓشببئٛت  انًخضًُت فٛبط انخٕطٛهٛت انكٓشببئٛت انًغخًشة ضًٍ CdS:NiPcTs)انًخغبٚش  خهٛظ انًفشق حشكٛب غشبء

(303-423)K ٔقٛبط حبرٛشانخٕطٛهّٛ انًغخًشِ لأغشٛتNiPcTs  ٔ CdS انشقٛقت  ٔنغشبء خهٛظ( انًفشق انًخغبٚشCdS/NiPcTs نٕعع أٌ انًقبٔيت انكٓشببئٛت نضًٛع الاغشٛت  حقم يع صٚبدة دسصت .)

بُٛج َخبئش قٛبط (. كًب 90-150)  C°( ٔالأخشٖ فٙ دسصبث انغشاسة انعبنٛت30-90) C°انغشاسة يع ٔصٕد طبقخٙ حُشٛظ يًب ٚعُٙ  ٔصٕد آنٛخٍٛ نهخٕطٛم انكٓشببئٙ ، إعذاًْب فٙ دسصبث انغشاسة انٕاطئت 

 NiPcTs  ٔCdS(. عُذ أصشاء قٛبعبث انخٕاص انبظشٚت حبٍٛ اٌ لأغشٛت n-type( ايب ببقٙ الاغشٛت نًغضشة فكبَج را حٕطٛهٛت عبنبت)p-type( حعطٙ حٕطٛهٛت يٕصبت )NiPcTsحبرٛشْٕل اٌ اغشٛت )

( ٔصًٛع الاغشٛت 104α˃) cm-1ٔكبٌ يعبيم الايخظبص اكبشيٍ, nm(400-700)يذٖ الأطٕال انًٕصٛت نهًُطقت انًشئٛت ( ايخظبطٛت عبنٛت  فٙ CdS:NiPcTsانشقٛقت  ٔنغشبء خهٛظ انًفشق انًخغبٚش )

عٛخٍٛ نغبفت الايخظبص ( , ٔصٕد قًخٍٛ نٓب أعخًبدا عهٗ ٔصٕد قًخٍٛ أعبNiPcTs(انكخشٌٔ فٕنج. بًُٛباظٓشث فضٕة انطبقت انبظشٚت نهغشبء انعضٕ٘ ) 3– (3.5 حًخهك فضٕة طبقت يببششة حشأعج بٍٛ

(  انًغضشبخقُٛت انطبقبث FTO/PEDOT:PSS/BHJ/Alصٓذ فٙ عبنت الاضبءة نهًفبسق انٓضُٛت انًغضشة ببٌ افضم يفشق نخظُٛع خهٛت شًغٛت كبٌ نهًفشق) -انبظش٘. ٔاظٓشث خظبئض حٛبس

(Layer by Layer(  ار بهغج انكفبءة انخغٕٚهٛت)ببنُغبت نهًفشق انز٘% 10( ٔ)%13.2) ( فّٛ غشبء كبشٚخٛذ انكبديٕٛوCdS  َبحش يٍ يغهٕنٙ كهٕسٚذ انكبديٕٛو ٔخلاث انكبديٕٛو عهٗ انخٕانٙ.بًُٛب )

َبحش يٍ ( CdS( نهًفشق انز٘ فّٛ غشبء كبشٚخٛذ انكبديٕٛو )9.5%(ٔ )8.67%)Layer by Layer))    بخقُٛت  ( انًغضش(FTO/CdS/NiPcTs/Alانخهٛت انشًغٛت نهًفشق انٓضُٛٙ بهغج كفبءة

( ببنُغبت نهًفشق انز٘ فّٛ غشبء كبشٚخٛذ %0.16ٔ) % 1.5)( فكبَج كفبءحّ )FTO/CdS/NiPcTs/FTOيغهٕنٙ كهٕسٚذ انكبديٕٛو ٔخلاث انكبديٕٛو عهٗ انخٕانٙ , ايب انخهٛت انشًغٛت نهًفشق انٓضُٛٙ)

 نٙ.( َبحش يٍ يغهٕنٙ كهٕسٚذ انكبديٕٛو ٔخلاث انكبديٕٛو عهٗ انخٕاCdSانكبديٕٛو )


